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Rewersyjny wtérnik emiterowy

Przedmiotem wynalazku jest rewersyjny wtérik emiterowy stosowany w technice pomiarowe;.

Stosowane dotychczas rewersyjne wtérniki emiterowe zbudowane byly w ten sposéb, Ze w gatezi
iumpensacyjnej znajdowaty si¢ diody, ktére kompensowaty spadek napigcia pomigdzy baza i emiterem.

Uktady te charakteryzuja si¢ wspStczynnikiem wzmocnienia napigciowego mniejszym od jednosci.
tonadto ich charakterystyka napigcia wyjsciowego w funkcji napigcia wejsciowego nie jest liniowa w catym
nbszarze okreflonosci.

Celem wynalazku jest opracowanie rewersyjnego wtérnika emiterowego, ktéry miatby wzmocnienie rdwne
jednofci.

Istota wynalazku polega na tym, ze w wejsciowej gatezi kompensacyjnej wiaczony jest tranzystor, ktérego
baza zwarta zkolektorem potaczona jest z baza tranzystora o przewodnictwie p-n-p nalezgcego do gatezi
wyijsciowej wtdrnika, emiter polaczony jest zzaciskiem wejSciowym, a kolektor w szereg z opornikiem do
wieniviego bieguna Zréd1a zasilania.

Wtémik weditug wynalazku pozwala uzyskaé wzmocnienie napigciowe réwne jednosci a ponadto da]e
tunowy charakterystyke napigcia wyjsciowego w funkcji napiecia wejéciowego. Uzyskuje sie to dzigki skompen-
»*Waliu przy pomocy tranzystora spadku napigcia pomiedzy emiterem i baza tranzystora o przewodnosci p-n-p.

Istota wynalazku jest blizej objasniona z wykorzystaniem rysunku, ktérego fig. 1 przedstawia schemat
ideowy rewersyjnego wtérnika emiterowego wedlug wynalazku, a fig 2 schemat ideowy przetwornika pradowo-
-napigciowego wykorzystujacego wtérmik wedtug wynalazku.

-Wejsciowa galaZz kompensacyjna wtérnika sktada si¢ z potaczonych szeregowo opornika R, diody Dy,
tranzystora T, oraz opornika R;. GalaZ ta jest kompensacyjnym dzielnikiem napigcia na wejéciu uktadu.
Tranzystor T; ma emiter potaczony z zaciskiem wejéciowym WE, baze zwartg z kolektorem i poprzez opornik
Ra polyczong z ujemnym biegunem zasilania -E. Opornik R; potaczony jest dodatnim biegunem zasilania +E.
Dwa tranzystory T, i T3 pracujace w uktadzie o wspSlnym kolektorze, maja emitery dotaczone do wspélnego
zacisku wyjsciowego WY. Sa one o przeciwnych typach przewodnictwa. Tranzystor T, o przewodnictwie n-p-n
ma kolektor dotaczony do dodatniego bieguna Zrddla zasilania +E, a bazg do punktu wspdlnego diody D,
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iopornika R;. Tranzystor T; o przewodnictwie p-n-p ma kolektor dotaczony do ujemnego bieguna Zrédta
zasilania -E a baz¢ polaczong zbaza tranzystora T,, znajdujacego si¢ w gal¢zi kompensacyjnej. Napigcie
wyjéciowe z wtérnika wedtug wynalazku zbiera si¢ z zaciskéw wyjéciowych WY dotaczonych do opornika Re.

Jak wynika z powyZszego naturalny spadek napiecia migdzy emiterem i baza tranzystora T, o przewodnic-
twie n-p-n kompensowany jest dioda D, (odpowiada typem zlacza temu tranzystorowi), za$ spadek napiecia
miedzy emiterem a bazg tranzystora T o przewodnictwie p-n-p kompensowany jest tranzystorem T .

Przyktadowym zastosowaniem wtérnika wedtug wynalazku jest przetwornik pragdowo-napigciowy. Uzys-
kuje si¢ go przez wprowadzenie opornikéw korekcyjnych — odpowiednio R, dotaczonego miedzy jeden
z zaciskéw wejSciowych a punkt wspdlny diody D; iemitera tranzystora kompensacyjnego T;; R4 iRs
w obwody kolektoré6w tranzystoréw T, i T3. Opotniki Ry i Rs stanowia zwarciowe zabezpieczenie pragdowe.
Opornik Rg jest opornoscia emitera.

Zastrzezenie patentowe

Rewersyjny wtérnik emiterowy, znamienny tym, Ze w wejsciowej galezi kompensujacej-wlaczony jest
tranzystor (T;), ktérego baza zwarta z kolektorenml polaczona jest z baza tranzystora (T;) o przewodnictwie
p-n-p nalezacego do gatezi wyjsciowej wtérnika, emiter polaczony jest z zaciskiem wejsciowym a kolektor
w szereg z opornikiem (R3) do ujemnego bieguna Zrddta zasilania.
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